
材料刻蚀服务 内蒙古自治材料刻蚀 半导体材料刻蚀加工厂

产品名称 材料刻蚀服务 内蒙古自治材料刻蚀
半导体材料刻蚀加工厂

公司名称 广东省科学院半导体研究所

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区长兴路363号

联系电话 15018420573 15018420573

产品详情

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，材料刻蚀厂家，兼顾重大技术应用的基础研究，材料刻蚀技术，立
足于广东省经济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以
及行业应用技术开发。

有图形刻蚀采用掩蔽层来定义要刻蚀掉的表面材料区域，只有硅片上被选择的这一部分在刻蚀过程中刻
掉。

GaN材料的刻蚀一般采用光刻胶来做掩膜，但是刻蚀GaN和光刻胶，选择比接近1:1，如果需要刻蚀深度
超过3微米以上就需要采用厚胶来做掩膜。对于刻蚀更深的GaN，那就需要采用氧化硅来做刻蚀的掩模，
刻蚀GaN的气体对于刻蚀氧化硅刻蚀比例可以达到8:1。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际
需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

 刻蚀较简单较常用分类是：干法刻蚀和湿法刻蚀。

 刻蚀，英文为Etch，材料刻蚀服务，它是半导体制造工艺，微电子IC制造工艺以及微纳制造工艺中的
一种相当重要的步骤。是与光刻相联系的图形化（pattern）处理的一种主要工艺。所谓刻蚀，实际上狭
义理解就是光刻腐蚀，先通过光刻将光刻胶进行光刻曝光处理，然后通过其它方式实现腐蚀处理掉所需
除去的部分。刻蚀是用化学或物理方法有选择地从硅片表面去除不需要的材料的过程，其基本目标是在



涂胶的硅片上正确地复i制掩模图形。随着微制造工艺的发展，广义上来讲，刻蚀成了通过溶液、反应离
子或其它机械方式来剥离、去除材料的一种统称，成为微加工制造的一种普适叫法。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氧化硅材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社会发展的实际
需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开发。

在硅材料刻蚀当中，硅针的刻蚀需要用到各向同性刻蚀，硅柱的刻蚀需要用到各项异性刻蚀。

对于被刻蚀材料和掩蔽层材料（例如光刻胶）的选择比SR可通过下式计算：SR=Ef/Er；其中，Ef为被刻
蚀材料的刻蚀速率，Er为掩蔽层材料的刻蚀速率（如光刻胶）；根据这个公式，内蒙古自治材料刻蚀，
选择比通常表示为一个比值，一个选择比差的工艺这一比值可能是1:1，意味着被刻蚀的材料与光刻胶掩
蔽层被去除地一样快，而一个选择比高的工艺这一比值可能是100:1，说明被刻蚀材料的刻蚀速率为不要
被刻蚀材料的（如光刻胶）刻蚀速率的100倍。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

材料刻蚀服务-内蒙古自治材料刻蚀-半导体材料刻蚀加工厂由广东省科学院半导体研究所提供。材料刻
蚀服务-内蒙古自治材料刻蚀-半导体材料刻蚀加工厂是广东省科学院半导体研究所今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。
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